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TOSHIBA MADE' I N JAPAN 

VISIBLE LASER RAOIATION 

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM 

PEAJ< POWER ffJ mW 

WAVELENOTH 600- 700 nm 

CLASS Ulb LASER PRODUCT 

SEMICONDUOTOR LASER 

. ..-
AVOID EXPOSURE - -.isi>ie 

La.ser Radiatioo ia eirit\ed 

from \his apertura 

CERTIFICATION 

Thia Produot ~· will'I 

21 CFR 1040. 10 and 1040. 11. 

MAY 1985 

Red Semiconductor Lasers 
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OSHIBA Laser Dioden 
zeugen rotes, sichtbares Licht mit Wellenlangen von 685, 670, 660, 650 und demnachst 635 nm. Die sichtbaren Laser-Dioden von 
JSHIBA sind aus dem Kristall-Material lnGaAIP hergestellt und haben viele Vorteile gegeni.lber HeNe-Gas-Lasern: 

kompakter und leichter 
sehr einfache Ansteuerung 
keine Hochspannung eńorderlich 
robust gegen mechan. Beanspruchung 

1d gegenuber lnfrarot-Laserdioden: 

hóherer Kontrast 
keine zusatzliche Lichtquelle mehr ertorderlich 
łarb1ge Bar Codes sind auch lesbar 
hóhere Speicherdichte aut optischen Oiscs 
hohere Druckgeschwindigkeiten in Laser-Druckern erreichbar 

yp enauswahl 
Lasing OpticaJ 

Type Structure Wavelength Output Power 
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~I 
TOL09200S 
TOL09201S 
TOL09211S 
TOLD9211SM 
TOLD9111S 
TOL09410S 
TOL09412S 
TOLD9215S 
TOLD9140S 
TOLD9150S 

(nm) 

>-.p(typ.) 

Gain 670 
Guided 670 

670 
670 
680 

Index 650 
Guided 650 

670 
685 
690 

„ S -Type . Standard-Ausfuhrung: 0 9.0 mm, Pm-Uingen: 6.5 mm 
SM.Type Miniatur·Ausfuhrung: 0 5.6 mm, Pin·U!ngen : 6.5 mm 

IN-Belegung 

Laser-Diode Kathode 
. Laser-Diode Anode und 

Photo-Diode Kathode 
. Photo-Diode Anode 

\nwendungsbeispiele: 

ar-Code-Lesegerate (Registrierkassen) 
btasteinrichtungen (Industrie; Buro) 
lptische Kommunikationssysteme, 
lptische Messgerate, Medizin, Laser, 
aser-Drucker, Disc, CD ROM, 
liskotheken (lasershow) 
Jivellierwaagen (Bau-Laser) 
ielfernrohre 
aserpointer 
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Po 
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Treshold 
Current 

(mA) 

l1h(typ.) 

70 
70 
40 

40 

40 
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/ 35 
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Operation ,~Divergence Astigma11sm Oper au 

I/ 

Current Case 
(mA) P Perpendicular (µm} Tempera 

lop(typ.) Va 11 0 .L .ie T< 
/ 

75 / 7° 34' 40 
~ 10° 34.5' 40 -10' 5 

/ 50 8' 31' 11 
50 8' 30• 11 
50 8' 31° 13 -10' E 

80 70 35' 10 - 10' < 

80 7' 35' 10 
45 8' 28' 11 - 10' 
60 8' 23° 8 

60 8' 23° 8 

Vorslcht I Elektrostatlsche Entladung I 
• Ohne entsprechende Erdung niemals eine Laser 

dioda beri.lhren . 
• Beim L.Oten muB genauestens auf einen erdung~ 

freien Arbeitsplatz geachtet werden . 
• Kain Einsatz einer Laserdiode ohne entsprecher 

Kuhlkórper (in Entwicklungsphase uberdimensio 
nieren). 

• Opt. Leistungsmesser fur opt. Ausgangsleistung 
kontrolle ertorderllch (automatische Leistungsko1 
trolle). 

echnische Daten und Beschaltungsvorschlage im Product Guide LASER-DIOOE, Bestell-Nr. 3626C 
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